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Герой нашего времени: к 90-летию Нобелевского 
лауреата и академика Ж.И. Алфёрова

Жорес Иванович Алфёров (1930–2019)

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения нашего 
соотечественника, выдающегося учёного – Жореса Ивановича 
Алфёрова. Его исследования в области гетеропереходов внесли 
огромный вклад в современную физику полупроводников. Активная 
общественно-политическая деятельность Жореса Ивановича говорит  
о нём как о настоящем гражданине и патриоте страны.

Владимир Бартенев (bartvg@rambler.ru)

Трудно писать о Жоресе Ивановиче 

Алфёрове, известном советском и рос-

сийском учёном, получившем миро-

вое признание, который только год 

назад активно участвовал в научной и 

общественной жизни. Теперь его нет 

с нами. Однако мы не должны думать, 

что открытия Алфёрова – дело прошло-

го. Мы должны смотреть в будущее и 

делать всё для того, чтобы Россия заня-

ла достойное место среди мировых 

лидеров в производстве микроэлек-

троники. Вспоминаются слова Жоре-

са Ивановича: «Я отношусь к оптими-

стам, потому что считаю, что у России 

будущее, безусловно, есть. И нужно за 

это будущее бороться…» [1]. 

Жорес Алфёров родился в Витебске 

15 марта 1930 года. После окончания 

школы в Минске с золотой медалью 

поступил в Белорусский политехни-

ческий институт. Проучившись там 

несколько семестров, перевёлся в 

Ленинградский электротехнический 

институт им. В. И. Ульянова (Ленина) –  

ЛЭТИ (ныне Санкт-Петербургский 

государственный электротехниче-

ский университет). В 1952 году Алфё-

ров с отличием окончил институт по 

специальности «Электровакуумная тех-

ника». Полученная Жоресом Иванови-

чем специальность далека от физики 

полупроводников, тем не менее инте-

рес к полупроводниковой электрони-

ке у Алфёрова проявился ещё во время 

учёбы в институте. Что этому способ-

ствовало? В 1948 году американские 

физики Джон Бардин, Уолтер Брат-

тейн и Уильям Брэдфорд Шокли соз-

дали полупроводниковый транзистор 

[2]. Это важное научное открытие озна-

меновало начало новой эпохи. В том же 

1948 году не прошла мимо Алфёрова и 

первая публикация в СССР об усили-

телях на полупроводниках профессо-

ра Красилова «Кристаллический три-

од» [3]. Алфёров начал интересоваться 

полупроводниковой темой на кафе-

дре основ электровакуумной техники 

под руководством Наталии Николаев-

ны Созиной. После окончания ЛЭТИ 

Ж.И. Алфёрова направили на рабо-

ту в Ленинградский физико-техниче-

ский институт им. Иоффе, где Жорес 

Иванович начал работать младшим 

научным сотрудником в лаборатории 

академика Владимира Максимовича 

Тучкевича. При участии Алфёрова в 

Ленинградском Физтехе были разра-

ботаны первые советские транзисторы 

и диоды. Кандидатскую диссертацию, 

посвящённую исследованию германи-

евых и кремниевых силовых выпрями-

телей, Алфёров защитил в 1961 году.  

С 1965 года  Жорес Иванович – стар-

ший научный сотрудник. Доктор-

скую диссертацию на тему «Гете-

ропереходы в полупроводниках» 

Алфёров защитил в 1970 году, став док-

тором физико-математических наук.  

С 1972 года он стал профессо-

ром ЛЭТИ. В 1973–2003 годах  рабо-

тал заведующим базовой кафедрой 

оптоэлектроники ЛЭТИ при ЛФТИ. 

В 1987–2003 годах – директор, а в 

2003–2006 годах – научный руково-

дитель ЛФТИ. В 1972 году  Алфёров 

избран членом-корреспондентом Ака-

демии наук СССР, в 1979 году – акаде-

миком. Всего за свою жизнь великий 

учёный написал более 500 научных 

работ, три монографии и стал авто-

ром 50 изобретений. В 1988–2004 го- 

дах Алфёров – декан физико-техниче-

ского факультета Ленинградского, а 

затем – Санкт-Петербургского государ-

ственного политехнического универси-

тета (СПбГПУ). В 2004 году он основал и 

возглавил кафедру физики и техноло-

гий наноструктур в Институте физики, 

нанотехнологий и телекоммуникаций 

(ИФНиТ). Был научным руководителем 

ИФНиТ СПбГПУ. Вот так, если кратко, 

складывалась научная и педагогиче-

ская карьера Жореса Ивановича Алфё-

рова. Возникает закономерный вопрос: 

в чём секрет феноменального успеха и 

награждения Алфёрова Нобелевской 

премией по физике в 2000 году?
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Думаю, что это произошло, прежде 

всего, благодаря целеустремлённости и 

трудолюбию, которые были свойствен-

ны этому великому учёному. А ещё – уда-

че. В одном из интервью Жорес Ива-

нович на вопрос, что важнее всего для 

успеха в научной деятельности – везе-

ние, талант или труд – ответил: «Где-то 

подобное сочетание уже было, я забыл 

имя автора, но в его книге содержал-

ся рецепт, как делать великие откры-

тия. Там говорилось, что нужно вовре-

мя разобраться в очень сложных вещах 

и обязательно иметь удачу…» И действи-

тельно, первое удачное событие прои-

зошло, когда Алфёров работал в лабо-

ратории Владимира Максимовича 

Тучкевича и проводил исследования 

гетеропереходов. Хотя идея исполь-

зования гетеропереходов в полупро-

водниковой электронике была давно 

известна, но многочисленные попытки 

реализовать её оказывались безрезуль-

татными. Смелость научного поиска и 

способность предвидеть положитель-

ный результат способствовали интен-

сивному поиску Жоресом Иванови-

чем решения этой сложной проблемы.  

Для идеального гетероперехода подхо-

дили арсенид галлия и арсенид алюми-

ния, но последний мгновенно окислялся 

на воздухе, и об использовании арсенида 

алюминия, казалось бы, не могло быть и 

речи. Но тут произошел удачный случай 

– появление замечательного специали-

ста по химии полупроводников, сотруд-

ницы ЛФТИ, профессора Нины Алексан-

дровны Горюновой, а точнее, одного 

из её учеников – Дмитрия Николаеви-

ча Третьякова, который работал непо-

средственно с Алфёровым. Третьяков 

сказал, что неустойчивый сам по себе 

арсенид алюминия абсолютно устой-

чив в тройном соединении алюминий-

галлий-мышьяк в «твёрдом растворе».  

Так был найден известный теперь в мире 

микроэлектроники гетеропарагаллий –  

арсенид галлия-арсенид алюминия.  

В 1968 году в ЛФТИ в лаборатории акаде-

мика В.М. Тучкевича засветился первый 

в мире гетеролазер. Затем в 1970 году 

Алфёров защитил докторскую диссер-

тацию [4]. А в 1972 году творческий кол-

лектив, возглавляемый Ж. И. Алфёровым, 

был удостоен высшей по тем време-

нам отечественной научной награды –  

Ленинской премии. В число награждён-

ных вошёл и Дмитрий Николаевич Тре-

тьяков.

Вторая удача Алфёрова – команди-

ровка в США в 1971 году. Вот что учё-

ный рассказывает об этом: «У нас было 

хорошее соглашение о научном обмене 

между Академией наук СССР и Нацио-

нальной академией наук США. И соглас-

но этому соглашению я полгода был 

приглашённым профессором (visiting 

professor) в Иллинойском университете. 

В Урбана-Шампейне я работал со сво-

им старым другом профессором Холо-

ньяком. В соответствии с соглашением, 

в последнем месяце пребывания в США 

объездил множество различных лабо-

раторий». Продолжительная команди-

ровка в США расширила круг общения 

с американскими учёными и, главное, 

позволила реально признать заслуги 

Жореса Ивановича в микроэлектронике 

гетеропереходов в научном мире США.

В 1990–1991 годах Алфёров – вице-

президент АН СССР, с 1991 по 2017 год –  

вице-президент РАН. С 2007 года  – 

председатель комиссии РАН по 

нанотехнологиям, с 2008 года – заме-

ститель академика-секретаря отделе-

ния нанотехнологий и информаци-

онных технологий РАН. Учёный также 

являлся главным редактором научно-

го журнала «Письма в журнал техниче-

ской физики» РАН. С июня 2010 года – 

сопредседатель консультативного 

научного совета Фонда развития Цен-

тра разработки и коммерциализации 

новых технологий «Сколково». 

Помимо научной работы, Алфёров 

занимался общественной и политиче-

ской деятельностью. С 1989 по 1992 год  

работал депутатом Верховного сове-

та СССР (избирался от АН СССР).  

С 1995 года  – депутат Государствен-

ной думы Федерального Собрания РФ 

III-VII созывов. С 1999 года баллотиро-

вался в Госдуму по списку КПРФ: уча-

ствовал в выборах 1999 года под деся-

тым номером общефедеральной части 

списка; 2003 года – под пятым номером;  

2007 года  – под вторым, после лиде-

ра КПРФ Геннадия Зюганова; 2011 

года  – под четвёртым. С 1999 года  – 

член фракции КПРФ. В 1999–2007 

годах  Алфёров был членом думско-

го комитета по образованию и науке, 

в 2007–2016 годах – комитета по нау-

ке и наукоёмким технологиям. В 2016 

году  вновь избран в  Госдуму РФ VII 

созыва  от КПРФ (четвёртый номер в 

общефедеральной части списка кан-

дидатов). 86-летний Жорес Алфёров 

был самым старшим среди депутатов 

нижней палаты российского парла-

мента. Член думского комитета по обра-

зованию и науке. Жорес Иванович не 

был членом КПРФ, но о себе говорил: 

«Я коммунист по своим убеждениям, 

хотя и беспартийный человек». Вос-

питание в семье убеждённых комму-

нистов, назвавших будущего академи-

ка именем выдающегося французского 

социалиста Жана Жореса, основавшего 

«Юманите» и Социалистическую пар-

тию Франции, самым серьёзным обра-

зом повлияло на судьбу Жореса Алфё-

рова. Алфёров стал известен не только 

научными открытиями, но и активной 

гражданской позицией. Об этом убеди-

тельно говорит участие учёного в XIX 

Международной встрече коммунисти-

ческих и рабочих партий, посвящён-

ной 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. Боль-

шой интерес вызвал доклад учёного на 

проведённой в честь 200-летия со дня 

рождения Карла Маркса Международ-

ной конференции «“Капитал” К. Марк-

са и его влияние на развитие мира».  

В конференции 2018 года участвовали 

38 стран, а также представители практи-

чески всех российских регионов.

Жорес Алфёров – лауреат Ленин-

ской премии (1972) за фундаменталь-

ные исследования гетеропереходов в 

полупроводниках и создание новых 

приборов на основе этого принци-

па. В 1984 году он – лауреат Госу-

дарственной премии СССР за цикл 

работ «Изопериодические гетеро-

структуры многокомпонентных (чет-

верных) твёрдых растворов полу-

проводниковых соединений А3В5», 

опубликованных в 1971–1981 годах.  

В 2001 году Алфёров – лауреат Госу-

дарственной премии РФ за цикл работ 

«Фундаментальные исследования 

процессов формирования и свойств 

гетероструктур с квантовыми точка-

ми и создание лазеров на их основе». 

В 1971 году Франклиновский инсти-

тут (США) присудил ему престижную 

медаль Баллантайна, которая была 

учреждена для награждения за лучшие 

работы в области физики. Медаль Бал-

лантайна называют «малой Нобелев-

ской премией». Кроме того, Жорес Ива-

нович был награждён орденами Ленина 

(1986), Октябрьской Революции (1980), 

Трудового Красного Знамени (1975), 

Александра Невского (2015), «Знаком 

Почёта» (1959),  орденами «За заслуги 

перед Отечеством» IV, III, II и I степе-

ней (2010, 1999, 2000, 2005). Награждён 

иностранными орденами: Почётного 

легиона (Франция, 2011), Франциска 

Скорины (Белоруссия, 2001), Яросла-

ва Мудрого V степени (Украина, 2003) 

и Дружбы Народов (2003, Белорус-

сия). Алфёров является лауреатом ряда 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

74 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 4  2020

научных премий, в том числе премии  

им. А. Ф. Иоффе РАН (1996), междуна-

родной энергетической премии «Гло-

бальная энергия» (2005). Также награж-

дён золотой медалью им. А. С. Попова 

РАН (2000).

В 2000 году  Жоресу Ивановичу 

Алфёрову совместно с американски-

ми учёными Джеком Килби и Гербер-

том Кремером присуждена Нобелев-

ская премия по физике. Алфёров и 

Кремер получили награду за разра-

ботку полупроводниковых гетеро-

структур, используемых в высокоча-

стотных схемах и оптоэлектронике 

[6], Килби – за участие в изобрете-

нии первой интегральной схемы [7]. 

В 2001 году Алфёров учредил бла-

готворительный Фонд поддержки 

образования и науки, в него учёный 

перечислил часть своей Нобелевской 

премии. 

Благодаря открытию Алфёрова ста-

ло возможным создание волоконно-

оптической связи, которая является,  

в частности, основой высокоскоростно-

го доступа в Интернет. Алфёров являет-

ся одним из создателей гетеролазеров, 

получивших применение в медицине, 

космосе и быту. Открытия Алфёро-

ва позволили создать сверхвысокоча-

стотные транзисторы и быстрые инте-

гральные схемы, которые используются 

в спутниковой связи и мобильных теле-

фонах. 

19 апреля 2019 года был открыт в 

Академическом университете Санкт-

Петербурга памятник академику и 

Нобелевскому лауреату. Бронзовый 

памятник изготовлен в авторской 

мастерской Зураба Церетели. Памят-

ник разместили в холле университета 

рядом с портретами других выдающих-

ся учёных. На торжественной церемо-

нии открытия присутствовали члены 

семьи Алфёрова, коллеги и студенты 

университета. 

В заключение приведу высказывание 

о Жоресе Ивановиче Алфёрове прези-

дента РАН Александра Михайловича 

Сергеева: «Жорес Иванович не только 

великий учёный, но и человек, который 

очень многое сделал для РАН, в самое 

сложное время защищавший её пози-

ции и престиж на всех самых высоких 

уровнях. Используя позиции во вла-

сти, всегда стоял на страже российской 

науки и в самые сложные годы ново-

го российского времени стал для оте-

чественной науки самым страстным 

защитником».
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https://ra3dhl.livejournal.com/29344.html.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



Герметизированное исполнение

Герметизированное исполнение
и открытый каркас

Потребляемая мощность в режиме 
холостого хода < 0,3 Вт

Потребляемая мощность в режиме 
холостого хода < 0,3 Вт
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Стал известен перечень  
из 646 системообразующих 
организаций экономики РФ

Правительственная комиссия по повы-

шению устойчивости российской экономи-

ки 20 марта рассмотрела и утвердила новый 

перечень системообразующих организаций, 

чьё финансовое состояние в условиях об-

вала цен на нефть и пандемии коронави-

руса власти будут мониторить и по необ-

ходимости рассматривать вопрос об ока-

зании поддержки.

Список системообразующих предприя-

тий – детище кризиса 2008 года, когда де-

сятки крупных компаний из-за финансового 

кризиса оказались одномоментно отрезаны 

от кредитных ресурсов, и государству при-

шлось задуматься об их спасении. В 2014–

2015 годах, после ослабления рубля на фо-

не подешевевшей нефти и геополитических 

рисков, чиновники вернулись к списку си-

стемообразующих организаций, периоди-

чески рассматривая на заседаниях прав- 

комиссии вопросы оказания поддержки 

этим компаниям.

В перечень системообразующих предпри-

ятий в 2008 году включили чуть более 300 

компаний, в 2015 году список сократился до 

примерно 200. На фоне кризисных явлений 

в мировой экономике, связанных с панде-

мией коронавируса, правительство реши-

ло обновить список: такое поручение пер-

вый вице-премьер Андрей Белоусов под-

писал 10 марта.

Минфин предлагал в этот раз включить 

в перечень в том числе финансовые орга-

низации – более полусотни банков, страхо-

вых компаний, инфраструктурных органи-

заций и даже брокеров, но Правительство 

отказалось это делать, так как эти органи-

зации находятся под регулированием ЦБ.

Помимо возможности претендовать на 

господдержку, присутствие в перечне так-

же, вероятно, будет означать мораторий на 

банкротство в ближайшие полгода – такой 

пункт есть в проекте постановления Пра-

вительства, которое подготовило Минэко-

номразвития.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 

подписал распоряжение о мониторинге фи-

нансово-экономического состояния систе-

мообразующих предприятий страны. Со-

гласно этому распоряжению, отраслевые 

ведомства и госкорпорации должны будут 

обеспечить предоставление в государствен-

ную информационную систему промышлен-

ности и в систему топливно-энергетическо-

го комплекса показателей системообразу-

ющих компаний.

На основании этой информации Мин-

промторг и Минэнерго будут готовить от-

чёты по мониторингу организаций, а Мин- 

экономразвития – формировать сводный от-

чёт и направлять в Правительство для при-

нятия возможных решений по поддержке.

В итоговом списке – 646 позиций, среди 

них: ГК «Ростех», АО «ВПК "НПО машино-

строения"», АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруни-

чева», АО «Группа ГМС», АО «Завод "Фи-

олент"», АО «ИСС», АО «Концерн "Мор- 

информсистема-Агат"», АО «Концерн "Океан- 

прибор"», АО «Российские космические 

системы», АО «Концерн НПО "Аврора"», 

АО «Концерн "Радиоэлектронные техноло-

гии"», АО «Концерн "ЦНИИ "Электропри-

бор"», АО «Корпорация тактическое ракетное 

вооружение», ОАО «Объединенная ракет-

но-космическая корпорация», ООО «Веза»,  

ООО «Объединенная сервисная компания», 

ПАО «Электромеханика», АО «Роснано»,  

АО «АПЗ», АО «Электрощит» (ТМ «Сама-

ра»), АО «Государственный рязанский при-

борный завод», АО «Ижевский мотозавод 

"Аксион-холдинг"», АО «Ульяновский ме-

ханический завод», АО «Электрозавод»…

С подробным списком можно ознакомить-

ся на сайте https://www.interfax.ru/sistemoob

razuyuchieorgangizatisii.html.

Могут запретить 
экспортировать чипы Intel  
в Китай

Ссылаясь на сообщения несколько аноним-

ных источников, Reuters утверждает, что ад-

министрация президента США скоро уже-

сточит правила экспортного контроля, чтобы 

запретить Китаю приобретать передовые аме-

риканские технологии в коммерческих целях 

и затем использовать их в военных проектах.

Высокопоставленными официальными 

лицами США, якобы, уже согласованы три 

меры, которые призваны помешать китай-

ским компаниям покупать у США опреде-

лённые товары, включая оптические мате-

риалы, радиолокационное оборудование и 

полупроводниковую продукцию.

По сообщениям Reuters, эти шаги не толь-

ко отражают ухудшение отношений между 

США и Китаем, основным покупателем аме-

риканских технологий, но и служит призна-

ком растущей нервозности в правительстве 

США по поводу «слияния гражданских и во-

енных» Китая – курса на наращивание тех-

нологической и военной мощи.

Одна из мер – отмена экспорта опреде-

лённых товаров без лицензии, если они не 

предназначены для военного использова-

ния. Она может привести, в частности, к за-

прету на экспорт интегральных микросхем 

производства Intel и Xilinx.

Вторая мера – запрет на экспорт без ли-

цензии товаров, которые закупаются воен-

ными, но для мирного использования. На-

пример, это касается научного и медицин-

ского оборудования.

Третья мера – требование, чтобы ино-

странные компании, отправляющие опре-

делённые американские товары в Китай, 

запрашивали одобрение не только у своих 

правительств, но и у правительства США.

Было неясно, подпишет ли новые прави-

ла президент США, но представители про-

мышленности уже опасаются, что измене-

ния могут загнать китайских потребителей 

в объятия иностранных конкурентов.

Reuters

Компания Intel продолжает 
консолидацию портфеля 
продуктов и услуг, 
избавляясь от части активов 

По сообщению Techpowerup, подразде-

ление Home Gateway Platform Division про-

дано калифорнийскому провайдеру инфра-

структуры связи MaxLinear за $150 млн.  

Это один из шагов Intel, направленных на 

сокращение расходов путём продажи видов 

деятельности, которые не приносят жела-

емой прибыли.

В случае с Home Gateway Platform Division 

компания Intel пыталась конкурировать на 

рынке однокристальных систем для домаш-

них шлюзов, точек доступа Wi-Fi и Ethernet 

с такими компаниями, как Qualcomm и 

Broadcom.

Ранее компания Intel продала свой биз-

нес по разработке и выпуску сотовых мо-

демов компании Apple, обосновав это ре-

шение тем, что указанное подразделение 

«не обеспечило бы привлекательную при-

быль». Другими словами, Intel предпочитает 

переориентироваться на высокорентабель-

ные рынки, на которых она уже имеет до-

минирующее положение, вместо того, что-

бы тратить силы на диверсификацию пу-

тём охвата рынков с высокой конкуренцией.

Techpowerup




